Polovodi¢ovy materidl CdTe/CdZnTe ma diky svym vlastnostem obrovsky aplikaéni potencial
spektroskopickych radiacnich detektorech pracujicich za pokojové teploty. Takové detektory mohou
byt vyuzity v Iékarstvi, ndrodni bezpecnosti a pro monitorovani jadernych zafizeni. Nicméné vysledna
kvalita vyrobeného zatizeni je ovlivnéna mnoha parametry. Jednim z klicovych krokd pfi vyrobé
detektor( je pouZiti spravné povrchové Upravy. Podrobna studie povrchovych Uprav a jejich vliv na
konecné detekéni zafizeni je zde uvedena. Dalsi zasadni problémem je polarizace detektoru zplsobena
vysokym tokem detekovaného zareni, ktery negativné ovliviiuje pouziti takovych zafizeni. Polarizace
nastava zachycenim fotogenerovanych dér v hlubokych pastech uvnitf polovodi¢e. MoZna
depolarizace detektoru infracervenym osvétlenim béhem jeho chodu byla experimentalné ovérena a
ziskané vysledky jsou uvedeny v této praci. Pro optimalni technologii pfipravy je také nutné vyvinout
metodu rychlé charakterizace pripravenych detektor(l. Poslednim cilem disertacni prace je proto
studium vysledné kvality pfipravenych planarnich a koplanarnich detektord metodou méreni
transientnich proudd (TCT). Jednd se o elektrooptickou metodu, kterd umoznuje urcit rdzné
transportni vlastnosti detektortd zareni, jako je vnitini profil elektrického pole, Gcinnost sbéru naboje,
pohyblivost a Zivotnost nosi¢ll naboje atd.



